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PELICULAS DELGADAS MULTICAPA DE BASE OXIDOS DE METAL ANIVERSARIO
PARA SU APLICACION EN SENSORES DE GAS. s
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Con el aumento de la contaminacion ambiental, surge una necesidad urgente de deteccion rapida, selectiva, sensible y eficiente de gases peligrosos (toxicos,
inflamables y explosivos); la cual resulta importante tanto para el ahorro de energia como para la proteccion del medio ambiente y la salud humana.

El presente trabajo reporta la sintesis y caracterizacion microestructural de peliculas delgadas multicapa de base ZnO y NiO con particulas de Pt, respectivamente.
Las peliculas fueron sintetizadas por depdsito quimico de vapor asistido por aerosol (AACVD) sobre sustratos de vidrio BSG y cuarzo. La capa de ZnO se obtuvo a
partir de (CH;CO,), Zn en metanol, la temperatura de depdsito fue de 300-425°C. Para las capas de NiO se utilizo como sal precursora Ni(NO,), -6H,0 en metanol,
a una temperatura de 400-425°C. Finalmente, para las particulas de Pt se utilizo Pt(C:H-0,), como soluto y acetona como solvente a una temperatura de 350-
375°C. La caracterizacion de dichas muestras se llevo a cabo por medio de microscopia electronica de barrido, difraccion de rayos x y espectroscopia UV-Vis. Las
propiedades de sensado fueron determinadas por medio de una camara LinKam, usando CO, como gas principal.
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Figura 4: Patrones de difraccion de peliculas delgadas de Figura 5: Propiedades opticas (reflectancia) de peliculas
/n0, NiO y Pt. delgadas de ZnO, NiO y Pt.

3.- Propiedades de sensado.
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Figura 2: Representacion grafica del equipo de sintesis
AACVD.

Tabla 1: Condiciones de sintesis. -

1E+320

407

IDEDDODD

350
IDEDDODD

iE+219
iE+1E

Material 7,0 Nio Pt =

30d
10400000

/7 & s g

Parametro 3 i 2 e

0.01' E EEE E . 200
Temperatura (°C) 300-425 | 400-425 | 350-375 . )
Velocidad de depésito ‘o [ I v " N u s L i L L L L,
(pulsos/s) 10-100 30 10-2000 oo == — Hemno
No. de pasadas 1-11 2-8 1-2 . .

Figura 6: Propiedades de sensado de CO, de peliculas delgadas de Zn0O a 400°C.
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